DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA
¥ CQYP31

Dioda elektroluminescencyjna epitaksjalna wykonana
z fosforku galu emituje §wiatlo czerwone.

Stosuje sie ja w ukladach automatyki i kontroli jako
wskaznik optyczny. '

~

Obudowa diody jest metalowa z soczewka.
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DANE TECHNICZNE

Dopuszezalne wartosci parametréw eksploatacyjnych

Prad przewodzenia Ip <20 mA
Napiecie wsteczne Ugr <6V
Moc calkowita;

tamp = 208 K (25°C)  Piot < 80 mW

Zakres temperatury

pracy tamp 233...343 K (—40...70°C)

Parametry charakterystyczne

Dlugoéé fali promie-
niowanej

przy Ir = 20 mA" A 0,7 pm
Szeroko$§é charaktery-

styki widmowej

dla £0,5 Pe max Al < 0,09 pm
Moc promieniowania

przy Ir =20 mA P, =25 uW
Napiecie przewodzenia

przy Ir = 10 mA Ur <4V
Pojemno$§é catkowita

przy f =1 MHz

iUr=0V Ctot < 150 pF
Srednica obszaru pro-

mieniujacego d 0,6 mm
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